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3. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 
Base de I'opinion 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility d'application industrielle 



1 




II 
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III 


□ 


IV 
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V 




VI 
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VII 
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VIII 


□ 



Absence d'unite de I'invention 

SSS 66.2(a)(li) quant a la nouveaute, I'activite Inventive et la possible 

d application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration ^ 
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Observations relatives a la demande intemationale 
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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (ies feuilles de remplacement qui ont et6 

remises ii I'office recepteur en reponse 3 une invitation faite conformement £ I'article 14 sont considfrees dans 
le present rapport , comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne 
contiennent pas de modifications (rdgles 70. 16 et 70.17)): 



Description, Pages 

2-21 telles qu'initialement deposees 

1 regue(s) le 1 0. 1 2.2003 

Revendications, No. 

1 -26 regue(s) le 1 8.1 1 .2004 avec lettre du 1 8.1 1 .2004 
Dessins, Feuilles 

1/7-7/7 telles qu'initialement deposees 

2. En ce qui concerne la langue, tous les Elements indiques ci-dessus etaient k la disposition de I'administraltion 
ou lui ont 6te remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a 6te deposee, sauf indication ■ 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de Tadministration ou lui ont et6 remis dans la langue suivante: ,qiii est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la reqle 55 2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulgu§es dans la demande 
internationale (le cas echSant), Texamen preliminaire internationale a <§te effectuS sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiff rable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement k I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement k I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, seion laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a 6te fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a §te fournie. 

4. Les modifications ont entraTne Tannuiation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formufe abstraction faite (de certaines) des modifications qui ont ete consid6r£e<* 

comme allant au-de& de FexposS de Invention tel qui a ete dipose, comme S est VSii^S^S! 

ffSS^^ deS modlflcations de cette nature *» indiqu^e au point 1 

6. Observations comptementaires, le cas echgant : 

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, lactivite inventive et la possibility 
d application industrielle; citations et explications a l appui de cette declaration P° ss,D "" e 

1. Declaration 

Nouveaut§ Oui: Revendications 1-26 

Non: Revendications 
Activity inventive Oui: Revendications 

, , Non: Revendications 1-26 

Possibilite d application industrielle Oui: Revendications 1-26 r! 

Non: Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Les expressions telles que "par exemple", eventuellement", "preferentiellement", 
"notamment", "tel que" ou "de preference" n'ont pas d'effet limitatif sur la portee d'i 
revendication. Les caracteristiques qui suivent ces expressions doivent etre 
considerees comme entierement facultatives. 



II est fait reference aux documents suivants : 
D1 =FR-A-2 811 778 
D2 = US-A-6 456 003. 



Le document D1 discute d'un dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou 
energetiques variables (page 1, lignes 12-14), comportantau moins un substrat porteur 
d'un empilement de couches electroactif dispose entre une electrode dite "inferieure" et 
une electrode dite "superieure", chacune comprenant au moins une couche 
electroconductrice (page 4, lignes 1-4) eh connexion electrique avec au moins un bus 
de courant. Au moins un des bus de courant est en connexion electrique avec au moins 
une amenee de courant comportant un reseau de fils cheminant sur ou au sein de la 
couche electroconductive (voir les figures de D1). L'amenee est adaptee pour repartir \ 
sur la surface de I'une au moins des couches conductrices de I'energie electrique afin j 
de convertir I'energie electrique de maniere homogene au niveau de I'empilement de 
couches electroactif (page 1 0, lignes 1 2-1 5 et 30-32). 

La seule difference entre ce dispositif connu et le dispositif revendique est que dans le I 
dispositif du document D1 I'energie electrique n'est pas convertie en lumiere. Mais ; 
I'homme du metier realiserait, sans etre inventif, que l'amenee de courant de la 
structure de D1 peut etre utilisee dans un dispositif electroluminescent et il remplacerait 
I'electrode normale d'un tel dispositif (voir D2, figures 2-4) par I'arrangement de D1 pour 
arriver a une distribution uniforme de I'energie electrique. 

L'objet de la revendication 1 n'implique pas une activite inventive telle que definie par 
Particle 33.3 PCT. 



D'apres le demandeur, la technologie de D1 est utilisee pour des dispositifs ayant 
besoin d'energies moderees, mais elle n'est pas efficace pour les applications 
requerant une tres forte intensite comme c'est le cas pour la conversion en energie 
electrique et energie lumineuse. Par contraste, les amenees de courant dans la 
presente demande sont adaptees pourdelivrer de tres fortes intensites de courant. Ces 
arguments ne sont pas convaincant. Les amenees de courant revendiquees peuvent 
comporter un reseau de fils cheminant sur ou au sein d'une des couches et adaptes 
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pour repartir sur la surface de la couche de I'energie electrique exactement comme les 
amenees de courant du document D1 . De la, il n'y aucune difference entre les 
amenees revendiquees et connues qui peut expliquer que les unes sont appropriees 
pour delivrer de tres fortes intensites quoique les autres ne soitent pas adequates. Solt 
les amenees de D1 peuvent aussi delivrer de tres fortes intensites de courant, soit les 
amenees revendiquees ne peuvent pas delivrer non plus de tres fortes intensites, soit il 
manque dans la revendication 1 des caracteristiques essentielles qui rendent les 
amenees du dispostif revendiqu6 differentes de celles du dispositf de D1 . 

Les caracteristiques des revendications 2-6, 12-19 et 23-26 sont connues du document 
D1, celles des revendications 10, 1 1 et 22 sont connues du document D2. Les 
caracteristiques des revendications restantes concernent des caracteristiques tout a fait 
normales pour les dispositifs electroluminescent. Les revendications 2-26 ne 
contiennent pas non plus d'objet inventif (Article 33.3 PCT). 
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REVENPICATIONS 

J. Dispositif electrocommandable a propriStEs optiques et/ou energEtiques 
variables ou dispositif £lectroluininescent, comportant au moins un substrat 
porteur (1, 1') d'un empilement de couches electroactif (3) dispose! entre une 
Electrode dite " infSrieure n et xw& electrode date " sup&ieure chacune 
comprenant au moins une couche Qectroconduetrice (2,2') en connexion 
electrique avec au moins un bus de courant, caracterise en ce que I'm au moins 
des bus de courant est en connexion Electrique avec au moins une amende de 
- courant comportant soit des fils conducteurs (4), soil un rEseau de fils cheminant 
sur 6u au sein de la couche (2, T) fonxiant 1' electrode, ladlte amende de courant 
6tant adapt£e pour rEpartir sur la surface de Tune au moins des couches 
conductxices (2, 2') de l^ergie Electrique afin de convertir l'dnergie electrique 
en lumiere de maniere homog&ne au niveau de 1' empilement de couches 
15 £lecto>actif(3). 

2, Dispositif selon la revindication 1„ caracterise en ce que les fils conducteurs (4) 
sont des fils m&alliques par exemple en tungstene (ou en curvre), 
eventuellement recouvert d'un revStement de surface, d'un diametre compris 
20 entre 10 et 100 \xm et pr^ferentiellement compris entre 20 et 50 fim, rectilignes 

ou ondules, deposes sur une feuille de matigre thennoplasrtique (5). 

3. Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2„ caracterise en ce que 
V Electrode " inferieure " comprend une couche Electroconductrice (2) recouvraut 

25 une zone du substrat porteur, notanunent essentiellement rectangulaire, 

1' electrode inferieure (2) etant k base d'oxyde metallique dope, notamment de 
l'oxyde d'indium dop£ a retain appelS ITO ou de l'oxyde d'etain dope au fluor 
Sn0 2 :F 3 ou de l'oxyde. de zinc dopS a l 9 aluminium ZnO : Al par exemple, 
eventuellement deposee star une precouche du type oxyde, oxycarbure ou 

30 oxynitrure de silicimn, k fonction optique et/ou k fbnetion de barriSre aux 

alcalins quand le substrat est en verre. 

4, Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 a caracterise en ce que 
la couche conductrice (2) fbnnant T electrode u inferieure " pent §tre un bicouche 
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constitne d'une premi&re couche SiOC d'dpaisseur comprise entre 10 et 150 nm 
notamment de 20 a 70 30m, de preference 50 nm surmonfcSe d'une seconde 
couche en SnQ* :F d^paisseur comprise entre 100 et 1000 nm, notamment de 
200 k 600 nm, et de preference 400 nm. 



10 



5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en ce qn'il s'agit d'un bicouche 
constituS d'une premiere couche a base de Si02 dope avec un peu de m6tal du 
type Al ou B d 5 environ 20 nm surmontee d'une seconde couche d'lTO 
d'environ 100 k 300 nm. 

6, Dispositif selon la revindication 4 9 caracterise en ce qn'il s'agit d'une couche 
constitute d'lTO d'environ 1 00 a 300 nm. 



15 



20 



25 



30 



7. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que le systeme actif (3) se 
decompose selon un empilement de couches comprenant au moins une couche 
(3a) " HIL " k base de compose heterocyclique insaturS notamment polyinsature 
tel que une phtalocyanine de cuivre pu de zinc ou en PBDT/PSS de 5 nm 
d'epaisseur, une couche (3b) dite "HTL" de 50 nm d'epaisseur de N„N^ 
diph6nyl-HN'bis(3~m^ (TPD) ou de 

N ? N'-bis-(l-naphtyi>^^ (a-NPD), une 

couche (3 c) en molecules evaporees de 100 nm de complexe d'AlQ3 (tris(S- 
hydroxyquinoline) aluminium) eventuellement dop£ par quelques % de rubrfene, 
DCM ou quinacridone, une couche (3d) dite " ETL "de 50 nm d'6paisseur de 2- 
(4'-biph€nyI)-5-(4 "-tert-.buiylph&iyl)-13,4-oxadiazole (t-Bu-FBD) ou de 3-(4'- 
biphSnyl)-4-phenyl-5-(4M^^^ 

8. Dispositif selon la revendication l 9 caracterisS en ce que le systeme actif (3) se 
decompose selon un empilement de couches comprenant au moins une couche 
(3a) *■ HIL " en PEDT/PSS de 50 mn d'Spaisseur, une couche (3b) de polymeres 
k base de PPV, de PPP, de DO-PPP, de MEH-PPV , de CN-PPV de 100 nm 
d> 



9. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que le systeme actif (3) se 
decompose selon un empilement de couches comprenant au moins une couche 
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(3a) a base de mat6riau actif de 500 nm d'£paisseur, tel que par exemple de 
sulfiires tel que du ZnS : Mh 3 du SrS : Ce a ou du ZikSi04:Mn, du Zn^CSeOztMn 
ou ZnGa 2 0 4 :Mi^ cette couche (3a) gtant assoctee de part et d'autre a des 
couches isolantes (3e 9 3f) en mat&iau dielectrique d'une 6paisseur de 150 ran de 
S13N4, AlzCVTiOz, 0uBaTiO3 

10. Dispositif selou la revendication 1 et la revendication 9> caraeteris£ en ce que 
la couche filectroconductrice (2') fotmant P electrode superieure est a base de 
metal ou d'alliage de metal d' aluminium. 

11. Dispositif selon la revendication 1 et les revendications 7 et S ? characterise en ee 
que la couche electro conductrice fonnant 1' Electrode superieure (2') est a base 
d'un ni£tal ou d'un alliage de m£tal Slectropositif (Al, Mg P Ca, , . ). 

15 12- Dispositif selon. Tune des revendications precedentes, caracterisd en ce que 

Time au moins des deux Electrodes, de preference l f Electrode " superieure " 
comprend une couche electroconductrice associee k un reseau (4) de fils 
conducteurs/de bandes conductrices. 

20 13, Dispositif selon la revendication 12, caracterise en ce que le r&eau conducteur 

(4) comporte une plurality de fils essentielleinent m£talliques disposes en 
surface d'une feuille en polymere (5), notamment du type thennoplastique. 

14. Dispositif selon la revendication 12 ou la revendication 13 9 caracterise en ce 
25 que les fils/bandes (4) sent disposes essentielleinent parallelement les uns aux 

autres,. de pref6rence selon une orientation essentiellement parallele k la 
longueur ou la largeur de la couche Electroconductrice (2') de Telectrode 
K superieure les extremitSs desdits fils/bandes dfipassant de la zone du substrat 
couverte par ladite couche Electroconductrice sur deux de ses bords opposes, 
30 notamment d'au moins 0,5 mm. 

15. Dispositif selon Tune des revendications 12 a 14 a caracterise en ce que les 
extremity des fils/bandes (4) associ c (e)s k la couche Electroconductrice (2) de 
V Electrode " inferieure 99 sont connectes Sleclriquement k des bus de courant 
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sous forme de bandes flexibles (6a, 6b) en pojym&re isblant recouveite sur Pune 
ou leurs feces de revStement conducteur. 
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16. Dispositif selon la revindication 15, caracterisi en ce que lesdits bus de courant 
sont sous forme de e * clips " conducteurs venant pincer le substxat porteur (1 , \ ■). 

17. Dispositif selon larevendication 15, caracterisi en ce que P ensemble des bus de 
courant des electrodes " infSrieure 99 et 66 superieure " sont rassembtes sous forme 
d'une bande de forme approximalivement rectangulaire, formfie d ? un support en 
polym&re isolant 61ectriquement et flexible,; avec sur deux bords opposes \m 
revgtement conducteur sur une face et sur ses deux autices bords un revStement 
conducteur sur la face opposSe & la precedents, avec de pr6f§rence, une seule 
prise 61ectrique exterieure. 



15 18. Dispositif selon Tune des revendications prScedentes, caracterisi en ce qu'au 

moins un des bus de courant est sous forme d'un clinquant (14a,14b, 15a, 15b), 
; . notamment une bande m^tallique, ou sous forme d'un ou plusieurs fils 
conducteurs, ou sous forme d'une amenee ponctuelle en matSriau conducteur. 

20 19. Dispositif selon l ? une des revendications pr£c£dentes, caracterisi en ce que 

Y empilement 61ectroacttf (3) recouvre une zone du substrat porteur qui est un 
polygene, un rectangle, un losange, un trapeze, un carrS, un cercle, un demi- 
cercle, un ovale, tout parall61ogramme. 

25 20. Dispositif selon Tune des revendications precedentes, • caractirisi en ce qu'H 

s'agit d'un syst&me electroltraunescent. 

21. Dispositif selon la revendication 20, caract6ris6 en ce que le systeme est 
transparent. 



30. 



22. Dispositif selon la revindication 20, caractirisi en ce qu'U s'agit d ? un vitcage 
Electroluminescent, notamment de structure feuilletee. 



23- Dispositif selon la revindication 20, caracterisi en ce que le vitrage 
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. Electroluminescent comprend au moans un vetxe plan et/ou au moins un verte 
bomb£. 

24. Dispositif selon Time des revendications 20 a 23, caracterise en ce que qu'il 
comporte egalement au moins un des revStements suivants : revStement 
reflechissaat les infra-rouges, revStement hydrophile, revStement hydrophobe, 
revStement photo catalytique a proprieties anti-salissures a revStement anti-reflets, 
revStement de blindage electromagnStique. 

25. Dispositif selon Tune des revendications 20 & 23, caracteris£ en ce que le 
substrat porteur (1) est rigide, semi-rigide ou flexible, 

26. Utilisation d'un dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a. 24 en 
tant que vitrage pour P automobile ou le batiment. 



r 
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